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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 45.09.35

Тема дисертації:
1. Модифікація електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для
електронної техніки

2. Modification of electrophysical and photoelectric properties of crystals ZnSe and Cd1-хZnхTe for electronic
technique

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - технологічні процеси росту з розплаву і післяростової обробки кристалів групи II-VI.
Мета дослідження - розробка наукових основ технології післяростової модифікації електрофізичних і
фотоелектричних властивостей кристалів групи II-VI для електронної техніки. Методи дослідження -
оптико-поляризаційної і електронної мікроскопії, скануючої електронної мікроскопії з рентгенівським
мікроаналізом, стандартні та вдосконалені методи дослідження електрофізичних і фотоелектричних
властивостей кристалів групи II-VI. Результати - створено наукове підґрунтя для синтезу нових та
вдосконалення відомих технологічних процесів виробництва електронних засобів з використанням
кристалів групи II-VI. Впровадження - галузеве. Подальше використання результатів - у науково-дослідних,
проектних та виробничих організаціях, що виробляють зазначені кристали та електронні пристрої з їх



застосуванням.

2. The object of a research is the technological processes of growth from melt and post-grown treatment of II-VI
group crystals. The target of a study is development of scientific bases of electrophysic and photo-electric
properties modification post-grown technology of II-VI group crystals for electronic technique. Basic methods of
the research are - optical-polarization and electronic microscopy, scanning electronic microscopy with x-ray
microanalysis, standard and improved methods of the research of electrophysic and photo-electric properties of
II-VI group crystals. Results - the scientific base is created for the synthesis of new and improvement of the known
technological processes of production of electronic means with the use of II-VI group crystals. Introduction is
branch - based Further use of results - in researches, projects and productions organizations which make the
indicated crystals and electronic devices with their use.
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